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~Inteligentne” hezpieczniki
w ofercie STMicroelectronics

Dynamiczny rozwdj rodziny mikrokontroleréw STM32 nie
spowodowal zarzucenia przez STMicroelectronics prac nad innymi
rodzajami podzespoléw pdlprzewodnikowych. Jednq z ostatnich
nowosci sq elektroniczne bezpieczniki z serii STEFE Przedstawiamy

Czasy najwiekszej popularnosci bez-
piecznikéw topikowych juz za nami, w ich
miejsce coraz czeSciej sa stosowane bez-
pieczniki polimerowe lub pélprzewodniko-
we wielokrotnego uzytku. STMicroelectro-
nics wprowadzilo do swojej oferty dwa typy
zaawansowanych bezpiecznikéw pélprze-
wodnikowych, o nazwach STEF05 i STEF12,
w ktérych zintegrowano nastepujace funk-
cje:

— programowalnego, nie podlegajacego
degradacji w czasie pracy, bezpiecznika
nadpradowego,

— bezpiecznika nadnapieciowego, chronig-
cego zasilane elementy przed zbyt wy-
sokim napieciem podawanym na linig
zasilajaca,

— bezpiecznika podnapieciowego, ktory

zapobiega nieprawidlowej pracy zasila-
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je w artykule.

nych uktad6éw przy zbyt niskiej wartosci
napiecia wejSciowego,

— elektronicznego wlacznika sekcji zasila-
nia o programowanym czasie narastania
napiecia zasilajgcego.
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Dodatkowe materialty na CD/FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 18453, pass: 5eyp1854

Obydwa typy ukladéw wyposazono
w bezpieczniki termiczne, ktére zapobiega-
ja ich uszkodzeniu z powodu zbyt wysokiej
temperatury struktury. Producent oferuje
obecnie dwie wersje prezentowanych ukta-
déw: STEF05 i STEF12, liczby w nazwie
typu okreslajg warto$¢ napigcia nominal-
nego w linii chronionej przez elektroniczne
bezpieczniki.

Schemat blokowy ukladéw STEF wraz
z ich schematem aplikacyjnym pokazano na
rysunku 1. Kondensator dolgczony do wej-
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Rysunek 1. Schematy blokowy uktadéw STEFxx i ich podstawowy schemat aplikacyjny
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STEF: ,inteligentne” bezpieczniki
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pokazano zmiane napigcia
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jego zbocze nie tylko po-
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op6znione wzgledem sy-
gnalu uruchamiajacego na
EN. Prezentowane uklady moga pracowac
bez zewnetrznych kondensatoréw ustalaja-
cych czasy opéznienia i narastania, w takim
przypadku czas narastania napiecia wyj$cio-
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Rysunek 2. Wptyw stanu logicznego linii EN na napiecie
na wyjsciu uktadéw STEFxx

wego wynosi ok. 1,2 ms (STEF05) lub 0,9 ms
(STEF12).

Linia EN jest dwukierunkowa: stuzy za-
rowno wlgczaniu/wyltgczaniu napiecia zasi-
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Rysunek 3. Poziomy napie¢ na dwukierunkowej linii EN w zaleznosci od stanu pracy

uktadu STEFxx
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Rysunek 4. Rozmieszczenie wyprowadzen ukfadu STEFO5 (z lewej strony rysunku)

i STEF12 (z prawej strony rysunku)

lajacego obcigzenia, spetnia takze rolg wyj-
$cia informujgcego o zadzialaniu bezpieczni-
ka termicznego — co pokazano na rysunku 3.
Napiecie na wyjsciu wylaczonego ukladu
STEFxx nie przekracza 40 mV.

Rezystancja wlgczonego klucza MOS nie
przekracza 45/53 mW (STEF05/12) dzieki
czemu, pomimo duzej dopuszczalnej warto-
$ci pradu plynacego przez bezpiecznik (do
3,6 A) maksymalna moc tracona w ukladzie
nie jest w normalnych warunkach duza, co
pozwolito zamkna¢ struktury uktadéw w mi-
niaturowych obudowach DFN o wymiarach
3x3 mm z 11 wyprowadzeniami. Podczas
projektowania plytek drukowanych z ukta-
dami STEFxx warto zwrdci¢ uwage, ze maja
one wyprowadzeni rozmieszczone w sposéb
lustrzany (rysunek 4), konieczne jest wiec
zaprojektowanie dwéch réznych elementéw
bibliotecznych dla SETF05 i STEF12.

Jak wspomniano na poczatku, uklady
STEF spelniajg rolg ogranicznikéw napigcia
wyjéciowego w przypadku zwiekszenia sig
napiecia wyjsciowego powyzej wartoSci za-
danej fabrycznie:

- w przypadku ukladu STEF05 maksymal-
ne napiecie wyjsciowe wynosi 6,65 V
(przy maksymalnej dopuszczalnej warto-
$ci napigcia wejSciowego 10 V),

- w przypadku ukladu STEF12 maksy-
malne napiecie wyj$ciowe wynosi 15 V
(przy maksymalnej dopuszczalnej warto-
Sci napigcia wejSciowego 18 V).

Zakres temperatur pracy uktadéw STE-
Fxx miesci sie w przedziale —40 do +125°C,
a prég zadzialania bezpiecznika termiczne-
go wynosi 165°C (temperatura struktury).
Wbudowane w prezentowane uklady za-
bezpieczenia ESD umozliwiajg stosowanie
ich w systemach hot-swap, na przyklad ser-
werowych macierzach dyskowych. Sg takze
doskonalym rozwigzaniem dla systeméw
z rozproszonym zasilaniem, w ktérych beda
spetnia¢ ,inteligentnych” kluczy wlaczaja-
cych zasilanie.

Andrzej Gawryluk

REKLAMA

Wybrane parametry:
= pomiar napiecia statego do 50 V

* napiecie zasilania 6...15 VDC
* wymiary 32 mmx47 mmx20 mm

« 4 wybierane automatycznie podzakresy pomiarowe: 0...1V, 1.5V, 5..10Vi10..50 V
« rozdzielczos$¢ pomiaru 1, 5, 10 lub 50 mV (zaleznie od zakresu)
« pomiar napie¢ wtasnych (wspblna masa zasilania i pomiarowa)
« opcjonalne funkcje: amperomierz 0...50 A lub termometr 0...150°C

WWWWASkie pfavitipl

VMO DEIUnIWersainyAminiatUrowyimiernkincpiecio

ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 2/2012

75



